
 

 گيري الکتريکياندازهتکليف درس 

 نمرة نهايي است( ازنمره  5/1 تکليفهر عنوان ارزش ) ترمقبل از جلسة امتحان پايان : آخرين مهلت تحويل تکاليف

    : زير استمطابق جدول  دانشجوسؤال اختصاص داده شده به هر 

 

آماده نمايد. شباهت متن گزارشها زمينة فرضية را به روايت خودش بايد هر تکليف هر دانشجو گزارش  : توضيح

شدن تکليف را ايجاد مي شجويان بايد بتوانند کپي  شده نمايد. دان سئله را مطابق متن ارائه  نحوة حل م

 بطور شفاهي توضيح دهند.

 

 : 1تکليف 

سي نيرو وارد ميمي شار مغناطي سيم حامل جريان در معرض  سير رفت و برگشت جريان( در اختيار شود. در نظر بگيريد که يک دانيم بر  مدار )م

ستقيمِ داريم که در دو مسير رفت و برگشتِ ستقامت مکانيکي کافي دو از موازي  م ست. هدف و باهادي با ا شده ا  طرحِ : طول مشخص تشکيل 

ستفاده از ابزار)هاي( اندازه ست که بتوان با ا شي ا شخصروند آزماي سب  ،گيري نيرو، طول، ... با دقتهاي م ميزان جريان درون هادي را با دقت منا

زار براي تعيين کرد. مجموعة آزمايش را رسم نماييد. محاسبات لازم براي تعيين دقت جريان درون هادي )مدار( ارائه شود. اگر قرار باشد از اين اب

 فاده کنيم روند عمليات را توضيح دهيد. مترهاي ديجيتال ارزانقيمت موجود در بازار( استمتر متعارف )مولتيکاليبره کردن يک مولتي

 

 : 2تکليف 

سلف را ترکيبي از سلف، زير طراحي نماييد.  فرضهايپيشرا بر اساس  mH10تا  uH1گيري ظرفيت خودالقاء )سلف( در محدودة فرآيند اندازه

 گيري بحث کنيد.فرآيند اندازهپذيري ، صررحت و تفکيکمقاومت )کوچک( سررري و خازن )کوچک( موازي در نظر بگيريد. در مورد ميزان دقت

سازي نموده و از طراحي را در محيط پروتئوس شبيهگيري(. رسم نماييد )با توجه به پارامتر نهايي در اندازه( پيشنهادي خود را scaleبندي )درجه

 سازي مطمئن شويد.تطابق منطقي نتايج طراحي با شبيه

 تغيير فرکانس و رسيدن به دامنة مشخصگيري بر اساس و اندازهثابت و مقاومت متغير  اعمال سيگنال مربعي به مدار شامل سلف -1

 مدار شامل سلف متغير و خازن ثابت و استفاده از تغييرات فاز سيگنال در فرکانس مشخص با ورودي سينوسي -2

 ورودي سينوسي مدار شامل سلف متغير و خازن ثابت و استفاده از تغييرات دامنة سيگنال در فرکانس مشخص با -3

2345تکليف2345تکليف2345تکليف2345تکليف
4356عسکرزاده طرقبه1163سابقي3164رجائي1651آرمين

5216فرهادي2366سليماني راد3641رحمانپور فرح آبادي6242ابراهيمي وشکي 
6561فکور يکتا1341شايگان2524رحيم پناه4365استخري
4613فيض آبادي4542شکري5423رضائي مناوند4454اسدي

5135قلي زاده نوقابي5641شهرائيني3532رضازاده علي آبادي6226اقائي عطار
3624قوي6234شهري2162رکني5323اکبرزاده
1314کربلايي3235صالحي کلاته برج3445روشن فکر فرخاني1636اکبريان
5161مجيدي6542طاهري4535زراعتگر3126اماني

1553منصوري3451طيبان1264زرين نگار4456باقري محققي
2662نبي زاده مقدم1325عبادزاده سمناني5624زندي کريمي2134جاجرمي

6452يکتا2512عبادي6243زيارت نيا2415جلاليان جواهري



گيري بر اساس تغيير مقاومت و رسيدن به دامنة اعمال سيگنال مربعي به مدار شامل سلف متغير، مقاومت متغير و فرکانس ثابت و اندازه -4

 مشخص

 مدار شامل سلف متغير و خازن متغير و رسيدن به رزونانس در فرکانس مشخص با ورودي سينوسي -5

 و رسيدن به رزونانس با تغيير فرکانس ورودي سينوسيمدار شامل سلف متغير و خازن ثابت  -6

 : 3تکليف 

گيري معرفي شده در درس، مقدار اي مشخص نماييد که بتوان بکمک ابزار اولية اندازهرا بگونهگيري فرآيند اندازهدر هر يک از موضوعهاي زير 

در صورت نياز  ( توضيح دهيد.بندي، درجهپذيريدر مورد جزئيات فرآيند و ويژگيهاي آن )دقت، صحت، تفکيک د.را بدست آورکميت هدف 

برگزار نماييد که مثلاً در هر محدوده يک المان )مثلاً مقاومت( توسط يک سلکتور در ( محدودة مورد نظر 4توان فرآيند را در چند )حداکثر مي

 سازي مطمئن شويد.سازي نموده و از تطابق منطقي نتايج طراحي با شبيهرا در محيط پروتئوس شبيه طراحي شود.مقدار مناسب قرار داده مي

1- voltage crest factor گيري()با فرض ادامه داشتن در طول فرآيند اندازه 

 ( peak-to-peakVيا  RMSحسب  )بر DCريپل ولتاژ  -2

 مثبت و منفي( peakمقدار ماکزيمم و مقدار مينيمم ) -3

 )اندازة( امپدانس -4

 BJT (β )بهرة جريان ترانزيستور  -5

 نسبت دور ترانسفورمر -6

 : 4تکليف 

 گيري را از مراجع مناسب استخراج و مطالعه نموده و نتيجه را  به صورت گزارش ارائه نماييد.در هر يک از موضوعهاي زير فرآيند و ابزار اندازه

بندي، حساسيتها( به صورت کمّي توضيح دهيد. به مراجع بطور مناسب پذيري، درجهدر مورد جزئيات فرآيند و ويژگيهاي آن )دقت، صحت، تفکيک

 استناد گردد.

 (Power Factor = cos ф)ضريب قدرت  -1

 ظرفيت خازن -2

 قدرت( –فرکانس )برق  -3

 UHFمثلاً   توان در فرکانس بالا : -4

  THDميزان اعوجاج :  -5

 شدت ميدان مغناطيسي -6

 : 5تکليف 

گيري را ابزار اندازهتفاده از نحوة اسفرآيند و  جريان يک عنصر غير خطي است.-( ولتاژاستاتيک در اين بحش هدف بدست آوردن رفتار )مشخصة

گيري بکمک تغيير نسبتاً کند ورودي و رسم اندازه -2گيري در نقاط از پيش تعيين شده و رسم نمودار، اندازه -1تعيين کنيد تا در دو حالت : 

 توضيح دهيد.  به صورت کمّيدر مورد جزئيات فرآيند و ويژگيهاي آن اسيلوسکوپ(، انجام شود.  مشخصه بر روي ابزار نمايش )مثلاً

 CEV-CI : مشترک-، در ترکيب اميتر BJTترانزيستور  -1

 FET  :DSV-DIترانزيستور  -2

 ديود زنر -3



 وريستور -4

 دياک -5

6- SCR 

 


